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CRESCIMENTO CONTROLADO DE NANOPLACAS 2D DE CsPb2(BrxIi-x)s
ALTAMENTE LUMINESCENTES EM SOLUCOES PRECURSORAS

V.B. dos SantosV*; L. N. Assumpcao’’ , A. Righi® e K. A. S. Araajo"

RESUMO
Perovskitas de haleto CsPb,Brs sdo materiais promissores para aplicagdes em optoeletronica,
oferecendo estabilidade estrutural e fotoluminescéncia ajustavel pela substitui¢do Br/I". Este
trabalho apresenta o crescimento de nanoplacas 2D de CsPba(Brxli-x)s obtidas pela deposi¢ao
sequencial de precursores em substratos pré-aquecidos. O controle preciso de tempo e
temperatura permitiu modular a espessura e a area lateral das nanoplacas. As propriedades
morfolégicas foram confirmadas por microscopia Optica e epi-fluorescéncia. A rota
experimental proposta ¢ simples, escalavel e possibilita a obtencdo de nanomateriais 2D com
propriedades ajustaveis, constituindo avango relevante para aplicagdes em heteroestruturas

luminescentes.

Palavras-chave: Perovskita de haleto. Materiais 2D. Microscopia de epi-fluorescéncia.

1 INTRODUCAO

Entre os compostos bidimensionais de haleto metélico, a perovskita CsPb>Xs (X = Cl,
Br, I) tem se destacado como material promissor para aplicagdes em optoeletronica, devido a
sua estabilidade estrutural e forte emissdo fotoluminescente. O objetivo deste trabalho ¢
apresentar uma rota de sintese controlada para nanoplacas de CsPbx(Brxli-x)s de baixa
espessura e grande area superficial, visando sua utilizagdo em futuras heteroestruturas

luminescentes.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Materiais

Para a sintese das nanoplacas de CsPby(Brxli-x)s, foram utilizados como
precursores PbBr2, CsBr e Csl (99%, Sigma-Aldrich).
2.2 Metodologia

A sintese envolveu solucdes precursoras de PbBr. (em dgua) e Csl:CsBr (em
etanol, razdo molar 1:4). Aliquotas de 30 puL de cada solugao foram depositadas
sequencialmente sobre substratos de vidro e Si/SiO:. O controle de tempo e temperatura
durante a rea¢do dos precursores permitiu ajustar a morfologia das nanoplacas, em
especial sua espessura e area superficial. As amostras foram caracterizadas por
microscopia optica e epi-fluorescéncia.
2.3 Resultados e Discussdo

As nanoplacas crescidas em temperaturas superiores a 50 °C, com tempo de
interagdo de 10 s entre as solucdes, apresentaram morfologias distintas, com formagao
de estruturas irregulares (veja Figura 1). Esses resultados indicam que a temperatura de
crescimento exerce forte influéncia sobre a organizacao estrutural do material, levando

a distribui¢cdes morfologicas nao uniformes.
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Figura 1. Imagens opticas das nanoplacas de CsPba(Brxl-x)s crescidas em diferentes temperaturas,

evidenciando a irregularidade dos cristais em substratos de (a) vidro a 75 °C e (b) Si/Si0, a 60 °C.

J4& as nanoplacas obtidos a 50 °C exibiram variagdes em espessura € area
superficial, mantendo uma geometria retangular homogénea, conforme observado na

Figura 2.
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Figura 2. Imagens opticas (a esquerda) das nanoplacas de CsPby(Brxli-x)s crescidas a 50 °C e as

respectivas imagens de epi-fluorescéncia (a direita) em substratos de (a, b) vidro e (c, d) Si/Si0»

3 CONCLUSAO

O trabalho apresentou uma rota simples e escalavel para a sintese de nanoplacas de
CsPby(Brxli-x)s, demonstrando que parametros como temperatura de crescimento e tipo de
substrato influenciam significativamente a morfologia, resultando em espessuras e areas
superficiais distintas. Os resultados demonstram o potencial da metodologia para o
desenvolvimento de heteroestruturas 2D luminescentes, com aplicagdo em dispositivos

optoeletronicos avancgados.
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